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	序号
	岗位名称
	人数
	性别
	学历
	需求专业
	技能要求
	备注

	1
	磁性材料与器件物理高级工程师
	1
	不限
	博士
	电子工程、微电子、材料、应用物理等相关专业
	1.熟练掌握磁性材料物理和实验经验
2.熟悉自旋电子器件技术和相关设备知识
3.创新能力强
4.很好的英语交流讨论能力
5.团队合作能力强
	

	2
	存储芯片计算机建模与仿真工程师或高级工程师
	1
	不限
	博士
	电子工程、微电子、材料、应用物理等相关专业
	1.熟悉存储芯片核心技术与物理机理
2.有很强的物理和建模功底和计算机仿真动手能力
3.很好的英语交流讨论能力
4. 团队合作能力强
	

	3
	实验室规划管理和设备管理专员
	1
	男
	本科及以上
	计算机、电子工程, 材料工程等相关专业,有半导体背景优先
	1.了解半导体生产与产品测试实验室要求
2.了解净化间的运作规程
3.协调能力强, 有良好的中英文沟通能力
	

	4
	事业部技术总监助理
	2
	不限
	本科及以上
	计算机、电子工程等工科背景优先
	1.协调沟通能力强
2.计算机、电子工程等工科背景优先
3.英语六级优先
	

	5
	磁性隧道结 （MTJ）制备工程师
	2
	不限
	硕士及以上
	电子工程、微电子、材料、应用物理等相关专业
	1.具有隧穿磁阻（TMR）方面的研究背景以及磁性隧道结（MTJ）的加工经验
2.提交英语四\六级成绩，有良好的英文口语沟通及科技文献阅读能力
3.责任心和团队合作精神强
	

	6
	磁旋存储芯片（STT-MRAM）器件性能测试工程师
	2
	不限
	硕士及以上
	电子工程、微电子、材料、应用物理等相关专业
		1.具备磁性隧道结MTJ的背景知识

	2.具有磁性隧道结MTJ的性能测试经验
3.具有良好的软件编程和数据处理分析能力
4.具备测试平台搭建能力
5.具备半导体存储器件的背景知识
6.有良好的英文沟通能力
7.责任心和团队合作精神强

	



	

	7
	存储芯片性能测试工程师（硬件方向）
	1
	不限
	硕士及以上
	电子工程、计算机科学、电气工程及相关专业
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]1.深入学习并使用过至少一种微电子存储器件(如SRAM、SDRAM、Flash等) 
2.熟悉数字电路技术，能够熟练使用示波器以及逻辑分析仪
3.熟练掌握PCB版图设计技术以及相关软件使用
4.英语读写能力好
5.熟悉至少一种存储器接口（如SRAM，SPI，SAS，PCIe，DDR）的各项功能并能熟练调用者优先
	

	8
	存储芯片性能测试工程师（软件方向）
	1
	不限
	硕士及以上
	电子工程、计算机科学、电气工程及相关专业
	1.深入学习并使用过至少一种微电子存储器件(如SRAM、SDRAM、Flash等)
2.熟悉C，C++以及脚本语言，如Perl，Python，熟练掌握单片机C语言编程
3.熟悉至少一种存储器接口（如SRAM，SPI，SAS，PCIe，DDR）的各项功能并能熟练调用者优先
4.英语读写能力好，有嵌入式软件开发/调试/验证经验者优先
	

	



